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NAGY TELJESITMENYU DIFFUZIOS SZILICIUMDIODAK

Az aldabbi ismentetd a korszerli félvezetds elemek hazailag kifejlesztett cso-
portjardl, az SDB tipusjelli diéddkrdl ad tajékoztatdst.

Ezek az egyenirdnyité elemek — szemben az eddigi Stvozéses eljardssal ké-
szilt egyenirdnyitd elemekkel — kedvezébb villamos jellemzékkel, nagyobb
megbizhatdsaggal rendelkeznek, igy felhaszndldsi lehetdségiik is kiterjedtebb.
A diffuziés diddak nagyobb dramterhelésre, nagyobb zdréfesziiltségre késziil-
nek és magasabb hémérséklet-hatdrokig hasznalhatdk.

Tipusok: A tipusjelélések magyarazata:
SDB— 50 S —szilicium egykristaly felhasznalaséval készil
SDB—100 D -— diéda
SDB—250 B — dramvezetd fitze a katdd
50, 100, 250 — tartds hatardaram (A)
Zaréfesziiltség osztdly 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
VRRM ismétl&dd
csticszdrrofesziltség (V) 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
VRSM nem ismétlédd
csucszaréfesziltség (V) 230 460 700 930 1160 1400 1620 1860 2080 2320
SDB—50 SDB—100 :SDB—250
lEAVM Tarntés hatdrdram 50 A 100 A 250 A
| Lokéaram hatarériék
ESM t=10 ms, ttj = 140 °C 1400 A 2200 A 5300 A
i%t Hatanterhelési integral ‘
t=10 ms, tj = 140°C 9800 A2s 24200 A% 140000 AZs
VE Legnagyobb nyitdiranya
fesziiltség tj = 25°C 1.5V 1,6 V 1.6V
iR Legnagyobb zdrdirdnyl Gram
t=140°C vg = Vprm 20 mA 20 mA 20 mA
Hattarfrekvencia 500 Hz 500 Hz 500 Hz
R (th)IC Belsé héellendllas £0,58°C'W £0,28°C/W £0,15°C'W
Uzemi hémérsdklet ~40...4140 °C  —40...+140 °C  —40...+140 °C
Raktdnozdsi hémérséklet —40...+140 °C  —40...+140 °C  —40...+140 °C
Dioda sulya kb. 200 g  kb. 200 g  kb. 500 g
Rdzdsdliésag f= 50 Hz 5x9,81 m/s?  5x9,81 m/s2 5x9,81 ms?
Leszoritasi erd 280 kp 280 kp 550 kp

Az SDB diéddk felhaszndldsdhoz szdktandcsaddssal éntékesitési osztalyunk
készséggel all tisztelt vevéink rendelkezésére.

Gyartja: Forgalmazza:
VBKM ANOD GYARA VILLERT 94. sz. Bolt
Budapest XI., 1075 Budapest VII,,
Budafoki ut 183. Madach |[. at 9.
Levélcim: 1502 Bp. Pf. 12. Telefon: 226-871
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Telex: 22-5524




